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単一波長ダイオードレーザー
Single Wavelength Diode Lasers

• 優れた波長とパワーの安定性

• 小さなスペースでもしっかりと固定

• 出荷時に波長を設定可能

• 633 nm、660 nm、780 nm、785 nm

• ご要望に応じて波長を設定可能

• 頑丈でOEMにも対応

SWL-7500シリーズのレーザーは、高安定性と長寿命を図ったOEM対応のプラットフォームにより極めて狭い
線幅を実現します。業界をリードする当社の外部共振ダイオードレーザー製品ラインナップに新たに加わった
このレーザーは、固定波長で単一縦モードを実現します。特定の波長範囲の中からご希望の出力波長をお選び
いただければ、New Focus™の工場でその正確な波長のレーザーを作り出します。長期にわたる波長とパワー
の安定性において、この小型のレーザーは非常に有用です。名刺よりも小さなスペースで、ほとんどの機器に
適合する、省スペース設計となっています。単一縦モード、最低限の周波数ずれで、造影、計測、分光計測な
どに継続的に稼動するよう、慎重な設計を施しました。

Newport社のNew Focus™ SWL-7513-H高出力単一波長レーザーをご紹介します。ラマン分光法と干渉計測
法の新しい武器が登場しました。低ASEと高サイドモード拒否を備え、高出力で非常に安定したシングルの
パフォーマンスが経済的な小型パッケージになりました。狭線幅と低ドリフトを有するSWL-7513-Hは、ラ
マンスペクトルのレイリー線のごくわずかな波数の特徴も見逃しません。非常に高いビーム品質はミクロ
ンレベルのスポットサイズにも対応し、優れたビームプロファイルと高いスペクトル明度を備えています。
干渉計測用に、SWL-7513-Hは400 mを越える比類ないコヒーレント長を備えています。大きなダイナミッ
クレンジとフリンジのコントラスト比の高さは高品質インターフェログラムの証拠であり、SWL-7513-Hは
それを実現できるように設計されています。

高出力通信レーザー（＠780 nm GaAs半導体レーザー）を、受賞歴のあるNew Focus ECDL空洞設計に取り
入れることで、このユニークなレーザーが生まれました。New Focusは要求の厳しい工業科学グループのお
客様に高性能で画期的な最高の製品をお届けするために常に努力しています。

SWL-7513-Hは、この努力の最新の成果です。狭線幅、安定性、高出力、小型で頑丈なパッケージのSWL-
7513-Hは、お客様がNew Focusのレーザー製品ラインナップに期待する、レーザーとエンジニアリングの
長年の経験から得られたあらゆる利点をすべて備えております。

米国特許＃6,556,599

アプリケーション

ラマンイメージング、分光分析

インターフェロメーター

テラヘルツ発生

データ暗号化

ファイバジャイロスコープ

LIDAR

SWL-7500 OEMグレード
コントローラー

• 低電流ノイズ

• 高機能TECコントローラ

• 小型でシンプルなデザイン

• RS-232はGUIまたはバイナリー制御
と整合

• CE&RoHSに準拠

• パッシブクーリング

• USB制御およびカードレベル
バージョンはまもなく発売予定
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2584 Junction Avenue, San Jose, CA 95134-1902 USA
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SWL-7500-P LASER

LA
SE

R 
LI

GH
T

IS
 E

M
IT

TE
D 

FR
OM

TH
IS

 A
PE

RT
UR

E

AV
OI

D 
EX

PO
SU

RE

LASER LIGHT
IS EMITTED FROM
THIS APERTURE

AVOID EXPOSURE



E m a i l :  n e w p o r t @ j a p a n l a s e r. j p  •  We b :  w w w. n e w p o r t - j a p a n . j p

119L a s e r s
超
短
パ
ル
ス
レ
ー
ザ
ー

SPECTRA-PHYSICSのOEM及び工業用
アプリケーション向けDPSSレーザー
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狭い線幅と安定したパワー出力により、高品質のラ
マンスペクトルを実現
- ラマンシフトを用いてシリコンウエハー上に掛か
るストレスの測定

- ウエハー上での位置の関数としての大きさ
- ラマンシフトにおけるサブ波数の変更
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安定性の高い空洞デザインにより極めて低い波長ド
リフトを実現
- シグナルドリフトなし
- 較正なしの高い精度
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増幅誘導放出（ASE）スペクトル
- 低バックグラウンド干渉
- クリーンで明確なシグナル
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SWL-7504 SWL-7505 SWL-7509 SWL-7513 SWL-7513-H

選択可能波長域 (nm) 632.5-635 nm 650-660 nm 682-692 nm 765-785 nm 780-790 nm

中心波長域 (nm) 633 660 687 780, 785 785

中心長安定域 ±1.5 pm ±1.5 pm ±1.5 pm ±1.5 pm ±1.5 pm

出力 8 20 8 70 170

出力安定度 <2 % <2 % <2 % <0.5 % <0.5 %

線幅 <200 <200 <200 <200 <200

ASE >-65 dBc >-65 dBc >-65 dBc >-65 dBc >-65 dBc

サイドモード抑制 <-50 dBc <-50 dBc <-50 dBc <-50 dBc <-50 dBc

定格寿命 >5000 hrs >5000 hrs >5000 hrs >6000 hrs >6000 hrs

寸法 2.5 x 1.25 x 1.25 2.5 x 1.25 x 1.25 2.5 x 1.25 x 1.25 2.5 x 1.25 x 1.25 2.5 x 1.25 x 1.25

所要電源 5 VDC, 7 A 5 VDC, 7 A 5 VDC, 7 A 5 VDC, 7 A 5 VDC, 7 A

動作環境温度 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45

保存温度 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60 -20 to +60

仕様

発注のご案内
モデル 内容 Price

SWL-7504 単一波長ダイオードレーザー、633 nm、8 mW ¥1,197,000

SWL-7504-P ファイバ出力型単一波長ダイオードレーザー、633 nm ¥1,596,000

SWL-7505 単一波長ダイオードレーザー、660 nm、20 mW ¥1,197,000

SWL-7505-P ファイバ出力型単一波長ダイオードレーザー、660 nm ¥1,596,000

SWL-7509 単一波長ダイオードレーザー、687 nm, 8 mW ¥1,530,000

SWL-7513 単一波長ダイオードレーザー、785 nm, 70 mW ¥1,197,000

SWL-7513-H 高出力単一波長ダイオードレーザー、785 nm、90 mW ¥1,197,000

SWL-7513-H-OI SWL-7513-H-OI お問い合わせください
SWL-7513-H-P SWL-7513-H-P ¥1,663,000

SWL-7513-P ファイバ出力型単一波長ダイオードレーザー、785 nm ¥1,530,000

SWL-7500 OEMグレードモジュールコントロラー SWL-7500 シリーズ ¥306,000




